Tester polovodi¢ovych soucastek

Y

meéfeni béznych tranzistord, vykonovych tranzistor( s integrovanym R,
tyristord, triaku, diod, odpor(, opto¢lenl a optotriakl

rychla identifikace elektronickych souéastek

automaticky proces s minimalnimi naroky na obsluhu

pfesnost méreni odporl lepsi nez +2%

maticovy displej 2x8 znaku

hmotnost cca. 859
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Méreni tranzistoru:

Automatické uréeni struktury tranzistoru: NPN, PNP

Dle napéti U, je urCen typ tranzistoru: Sl (kfemikovy), GE (germaniovy), DARL (Darlingtonovo zapoje-
ni), LOGI (logicky tranzistor), MOSF (MOSFET)

Zobrazeni proudového zesil. Cinitele s meficim proudem, zbytkového proudu tranzistoru a napéti U,
U tranzistord MOSFET je méfeno zesileni U, a proud | pfi tomto napéti
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Méreni vykonovych tranzistord s integrovanym R__..
< Moznost testu tranzistorl s R;.<20Q.

< Zobrazeni rozlozeni vyvodu, diody CE, zbytkového proudu

Méreni tyristor a triaku

Identifikace soucastky a rozlozeni vyvodi

Test tyristoru na funkénost v 1. kvadrantu

Test triakd na funkénost v 1. a 3. kvadrantu

Omezeni pouze na soucastky malych vykonu (soucastky s max. proudem do cca. 10A)
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Méreni diod:

Zobrazeni pfifazeni vyvodu

Napéti v propustném sméru

V pripadé soucastky s vice P-N prechody jsou jednotlivé pfechody testovany postupné se zobrazenim
pofadového ¢isla méfeni (pfechodu).

< U stabiliza¢nich diod je zobrazeno prahové napéti a Zenerovo napéti
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Méreni optoclent a optotriakd

< Nutna znalost rozlozeni vyvodu

< Optocleny jsou vyhodnocovany jako tranzistory a optotriaky jako tyristory
< ldentifikace pfenosu optoc¢lenu nad a pod 100%

Méreni odport
< Rozsah méreni je od 1Q do 500kQ s rozlisenim 1Q. Maximalni hodnota detekovaného odporu je 10MQ.

Dalsi funkce:

Automatické vypnuti po 1 minuté

Zobrazeni stavu baterie

Napajeni 6 ks NiMH knoflikovych baterii

Moznost dobijeni pfes konektor ze zdroje 12V/100mA
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